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Diléf hodnoceni: vyborne
Slovni hodnoceni zaméfené na splnéni jednotlivych cildi, ptinos prace a jeji celkovou tiroveri:

Predlozena prace je zahajena kratkym Uvodem, po kterém nésleduje Teoreticka &ast. Nasleduje Experimentalni ¢ast,
Vysledky a diskuse, Zavér a Literatura. Prace je obecn& zamé&fena na zajimavé téma studia ptipravy tenkych vrstev z
organokovovych single source prekursorii, konkrétné takzvanych ITI-VI materiald. Cilem autora bylo prostudovat
moznosti piipravy organokovovych sulfidii galia a pouzZiti t&chto slouéenin pro p¥ipravy kompaktnich tenkych vrstev,
jeZ by se daly charakterizovat dostupnymi experimentalnimi technikami.

Autor se v prvni fazi zaméfil na p¥ipravu vychozich slou¢enin pro samotnou depozici. V této ¢asti byly popsany
syntézy tii organogalitych sulfidd, které byly stabilizovany riiznymi organickymi ligandy a mély i rozdilny molarni
pomér Ga:S. V druhé ¢asti diplomové. prace se be. Svétlik pokusil ptipravit tenké vrstvy metodou spin coating.
Velky diraz byl kladen na experimentalni podminky, obzvlast€ z hlediska pouZitych rozpoustédel, koncentraci
pfipravenych roztokt a depozi¢nich rychlosti.

Celkem byly pfipraveny tii slouceniny obsahujici galium a siru v riznych pomérech a z nich byly pFipraveny tenké
vrstvy systému Ga-S. Vybrané vrstvy pak byly charakterizovany zakladnimu experimentalnimi technikami, jako jsou
mikroskopie atomarnich sil, skenovaci elektronové mikroskopie s EDX analyzou. Tloustky vrstev a optické
konstanty pak byly zjistény pomoci elipsometrickych mé&feni.

Po formalni strance je diplomova prace napséana velmi pfehledng, s ptijatelnym mnoZstvim preklepd, jazykovych a
formélnich chyb. I ptesto, Ze Ctenaf byl zahrnut mnoZstvim dat, ziskanych fyzikélnimi mé¥enimi, se prace &etla dobre
a nebyl problém se v ni orientovat.

Zavérem konstatuji, Ze prace be. Svétlika je podle mého nazoru velmi dobrou diplomovou praci, ktera pojednava o
atraktivnim tématu a je z hlediska experimentélnich vysledkii nadstandardni a je zfejmé, Ze namé¥ena data mohou byt
publikovana v Zurnalech s impaktem.

Celkové hodnoceni:

Zavérecna prace Be. Tomase Svétlika spliiuje zadani,
doporucuji ji k obhajobé a navrhuji klasifikovat stupném vyborné.
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